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тоиспускаþщих эëектpонных пpибоpах быëо äо-
воëüно тpуäно.

Но эти тpуäности быëи пpеоäоëены, и пеpвый
ZnO LED от коìпании MOXtronics появиëся не-
скоëüко ìесяöев назаä. Еãо особенностü состоит в
тоì, ÷то он ìожет изëу÷атü свет в äиапазоне от
уëüтpафиоëета äо виäиìоãо спектpа.

Бëаãоäаpя новоìу ìетоäу äопиpования ZnO
нанонитей фосфоpоì в каìеpе паpовоãо осажäе-
ния (chemical vapor deposition — CVD) у÷еные
сìоãëи поëу÷итü нанонити ZnO p-типа. 

Как ãовоpят у÷еные, новый ìетоä äаже äеøевëе,
÷еì пpоизвоäство GaN поëупpовоäников, испоëü-
зуþщихся в LED панеëях по техноëоãии ìетаëëо-
оpãани÷ескоãо осажäения в паpовой фазе (metal—
organic chemical vapor deposition — MOCVD).

По внеøнеìу виäу нанонити похожи на "пу÷-
ки тpавы" (pис. 7), а эта ãеоìетpия как неëüзя
кстати поäхоäит äëя постpоения на их основе
LED äиспëеев.

Пока пpеäставитеëи коìпании MOXtronics и
у÷еные не äаþт инфоpìаöии о тоì, коãäа новин-
ки появятся на ìиpовоì pынке, но у÷итывая со-
вpеìенные теìпы pазвития LED и LCD äиспëеев,
коììеpöиаëизаöия этой техноëоãии не зайìет
ìноãо вpеìени. 

Источник: Optics: ZnO nanowires promise more efficient
LEDs (http://optics.org/cws/Articles/ViewArticle.do;jsessionid
=6FlD6F9A82F0B30BA77DD89469B CB0FB?channel=tech-
nology&articleId=26830).
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